,. ERAF IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

EIROPAS REGI OMALAS
ATTISTIBAS FOMDS EIROPAS SAVIENTBA

VIENOSANAS NR. 2010/0221/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/145

« Nanostruktiiru un barjeru struktiiru ieguves sola-géla un lazera
tehnologijas» (PVS ID 1535)

PROJEKTA ISTENOSANAS GAITA LAIKA PERIODA NO 02.2012. LIDZ 05.2012.

Sistémas Fe,03-TiO, sastavu ietvaros uzsakti eksperimentalie pétijumi, par iesp&ju
apzinati vadit nanodalinu veidoSanos sistémas Fe,O3-TiO, parklajumos. Eksperimentalie
p&tijumi veikti, lai attistitu divas jaunatklatas metodes, kas dod iesp&ju kontrolét nanodalinu
izméru un formu. legttie rezultati liecina, ka iesp&jams veicinat stienveida nanodalinu
veidoSanos (ar garumu Iidz 220 nm), ka arT nodroSinat nanodalinu ar diametru Iidz 20 nm
vienmerigu sadalijumu parklajuma virsma.

Iegliti nanokompoziti parklajumi sisttma ZnO-SiO,, izmantojot ar Skiduma metodi
sintez€to ZnO nanodalinu dispergésanu tetraetilortosilikata (TEOS) veidotaja sola un sola-géla
metodi, izmantojot cinka salu un TEOS sola ieguvi. Noteikta iegtito parklajumu fotokatalitiska
aktivitate.

Atskaites perioda tika turpinati eksperimentalie petijumi par i-Ge paraugu apstaroSanu
ar Nd:YAG lazera starojumu ar mérki izveidot p-n pareju (barjerstruktiru). Piedavats jauns
mehanisms p-n parejas veidosanai pusvaditajos un tika pieradits i tipa Ge, izmantojot Volt-
Ampera raksturliknes. Pielietojot musu piedavato mehanismu, p-n pargjas veidoSana ar
Nd:YAG lazera starojumu pieradita Si ari, ar Cu elektrokimisko nogulsnéSanu metodi un
mikrocietibas mérjjumiem. Turpinati darbi arT par nanokonusu izveidi elementaros pusvaditajos.

LU Cietvielu fizikas institita prof. B.Bérzinas vadita grupa turpindja analiz&t
literatiiras zinas, ka ari veica nepiecieSamos mérijumus paraugiem - iegtti fotoluminiscences
spektri SiO,/Si, CdZnTe, CdZnTe ar 10% Zn un ZnO/Si paraugiem. Mg&rijumu rezultati
atspogulojas sagatavotajos un prezentétajos konferen¢u materialos.
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